












































专利名称(译) 有机发光二极管和具有该有机发光二极管的有机发光显示装置

公开(公告)号 US9768387 公开(公告)日 2017-09-19

申请号 US14/190047 申请日 2014-02-25

[标]申请(专利权)人(译) 三星显示有限公司

申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 CHOI HYUN JU
LEE CHANG HO

发明人 CHOI, HYUN-JU
LEE, CHANG-HO

IPC分类号 H01L51/00 H01L51/50

CPC分类号 H01L51/0058 H01L51/0052 H01L51/0054 H01L51/0067 H01L51/5072

优先权 1020130080777 2013-07-10 KR

其他公开文献 US20150014651A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

有机发光二极管包括空穴注入层，空穴传输层，发光层，电子传输层和
电子注入层。空穴传输层设置在空穴注入层上。发光层设置在空穴传输
层上。电子传输层设置在发光层上，并包括选自蒽衍生物和芘衍生物中
的至少一种。电子注入层设置在电子传输层上。有机发光二极管包括电
子迁移率低于电子传输层的传统材料的材料。因此，可以改善低灰度区
域中的污点和滚落现象。
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